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摘要(译)

一种可植入的有源压力传感器，包括压力传感元件和相关的传感器电
路，它们一起封装在最里面的玻璃包装内压力传感元件阳极结合到最里
面的包装，基本上与限定在其中的开口对齐。最外面的生物相容性金属
包装形成由中间隔板分成第一和第二腔室的腔。最里面的包装设置在第
一腔室内，而不是物理地直接接触或固定到最外面的包装。阻挡板气密
地密封到中间隔板，以将电池和通信电路与压力传递流体气密地隔离。
电感耦合用于在植入物内部传递由压力传感元件检测到的数据。
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